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1. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників

2. Optical Conductivity of Disordered Alloys and Semiconductors

Реферат:
1. В роботі розвинуто метод кластерного розкладу для двохчасових функцій Гріна термодинамічного
потенціалу і електропровідності невпорядкованого кристалу. Електронні стани системи описані в рамках
багатозонної моделі сильного зв’язку. Розрахунки базуються на діаграмній техніці для температурних
функцій Гріна. За нульове одновузлове наближення в цьому методі кластерного розкладу вибрано
наближення когерентного потенціалу. Показано, що вклади процесів розсіяння електронів і фононів на
кластерах зменшуються із збільшенням числа вузлів в кластері за деякими малими параметрами.
Досліджено ефекти в частотній залежності оптичної провідності невпорядкованих сплавів і
напівпровідників, що пов’язані з виникненням квазіщілини в енергетичному спектрі електронів в результаті
сильних електронних кореляцій (кулонівської квазіщілини) та атомного впорядкування.



2. Calculation method of high -frequency conductivity of disordered alloys and semiconductors was developed. In
the frame of this method the electron-phonon and electron-electron interactions are taken into account. The
method is based on the multiple scattering theory. Cluster expansion for two-particle Green’s function
(conductivity) of disordered system was obtained. Coherent potential approximation was chosen as a zero one-site
approximation. Influence of atomic ordering on high frequency conductivity of disordered alloys and
semiconductors was investigated. It was shown that the developed theory allows describe of the effects of the
electrons energy spectrum changes during ordering, as well as temperature and concentration dependencies of
conductivity of disordered alloys and semiconductors.
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